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一.成果完成人及所在单位： 张敏，材料科学与工程学院    指导教师：曹春燕 

二.成果简介： 

通过改变合成温度，用高温固相法合成了 Eu3+掺杂单斜相 Gd2（MoO4）3（M-Gd2（MoO4）3）

和 Gd2（MoO4）3 （O-Gd2（MoO4）3）。使用 XRD（X 射线衍射）、EDS（能量色散谱）和 FE-SEM
（场发射扫描电子显微镜）图像对比研究了这两种材料的晶体结构、成分和形貌。记录了 DRS（漫

反射光谱）、室温和高温 PL（光致发光）光谱以及荧光衰减曲线，比较两种荧光粉的 PL 特性。表征

结果表明，M-Gd2（MoO4）3 荧光粉合成温度较低，而 O-Gd2（MoO4）3 荧光粉颗粒较大、能带隙值

较大、PL 强度较强、较长的寿命和较好的热稳定性。对于 Eu3+，研究结果证明 O-Gd2（MoO4）3 是

更好的基质材料。 

三. 主要研究内容及创新点： 

EDS 结果表明这两种材料具有相似的组成。M-Gd2（MoO4）3 和 O-Gd2（MoO4）3 的 Eg 值分别

为 3.70eV 和 3.96eV。在 280、396 和 467nm 激发下， O-Gd2（MoO4）3 中 Eu3+的 5D0→7F2监测的寿

命都比 M-Gd2（MoO4）3 中的长。高温光谱表明，O-Gd2（MoO4）3 荧光粉的热稳定性比 M-Gd2

（MoO4）3 荧光粉的热稳定性好。对于 Eu3+，实验结果表明 O-Gd2（MoO4）3 主晶格比 M-Gd2

（MoO4）3 更好。

图 1 Eu3+掺杂 M-Gd2(MoO4)3和 O-Gd2(MoO4)3的衰减曲线   图 2 Eu3+掺杂的 M-Gd2(MoO4)3和 O-Gd2(MoO4)3的 FE-
SEM 图像（a，c）和 EDS 图谱（b，d） 

四. 主要研究成果及应用情况 

在 SCI 4 区发表论文一篇（Science of Advanced Materials，2022,14：62–66）  
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 图 1 现场测试图 
 图 2 机器人上
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